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(57) Формула изобретения
Управляемый избирательный усилитель для техпроцесса SG25VD, содержащий

источник входного напряжения (1), выходной транзистор (2), база которого подключена
к источнику вспомогательного напряжения (3), а коллектор через последовательно
соединенные первый (4) и второй (5) частото-задающие резисторы связан с первой (6)
шиной источника питания, первый (7) корректирующий конденсатор, второй (8)
корректирующий конденсатор, включенныймежду эмиттером выходного транзистора
(2) и общим узлом первого (4) и второго (5) частото-задающих резисторов, цепь
установления статического режима (9) выходного транзистора (2), вторую (10) шину
источника питания, отличающийся тем, что источник входного напряжения (1) соединен
с коллектором выходного транзистора (2) через первый (7) корректирующий
конденсатор, в качестве цепи установления статического режима (9) выходного
транзистора (2) используется токостабилизирующий двухполюсник, включенныймежду
эмиттером выходного транзистора (2) и второй (10) шиной источника питания, выход
устройства (11) связан с общим узлом последовательно соединенных первого (4) и
второго (5) частото-задающих резисторов, эмиттер выходного транзистора (2) соединен
с базой первого (12) дополнительного транзистора, эмиттер которого подключен к
эмиттеру второго (13) дополнительного транзистора и соединен со второй (10) шиной
источника питания через первый (14) дополнительный токостабилизирующий
двухполюсник, база второго (13) дополнительного транзистора соединена с эмиттером
третьего (15) дополнительного транзистора и через второй (16) токостабилизирующий
двухполюсник соединена со второй (10) шиной источника питания, причем коллектор
второго (13) дополнительного транзистора соединен с коллектором выходного
транзистора (2), коллектор первого (12) дополнительного транзистора соединен с
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коллектором третьего (15) дополнительного транзистора и связан с первой (6) шиной
источника питания, а база третьего (15) дополнительного транзистора соединена с
источником вспомогательного напряжения (3).
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